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Systéme de bosons au voisinage de 1'état fondamental :
condensation de Bose

Systéme de fermions a deux niveaux :
modéle simplifié¢ de semiconducteur intrinseque

I. Systéme de bosons au voisinage de 1'état fondamental : condensation de Bose
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I.3) On considere le premier état excité. Dans les conditions fe << I, il vient :
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ple—p) pe+1/N,
Be est petit devant 1 (typiquement 10~), mais reste trés grand devant 1/N, (typiquement

.N(¢) =

1/Ng).D’ou: N(g) =~ 1
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N(s)/ Ny <<1 et seul I’état fondamental est peupl¢, ce qui est unique pour la statistique
de Bose Einstein.

II. Systéme de fermions a deux niveaux : modéle simplifié de semiconducteur
intrinséque

I.1)  Populations des deux niveaux a la température T :
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[Plus généralement : N = f::ﬁg%dgﬁ , avecici: gle)=N 6(8 —g )+ N 6(8 ) )]
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1=eB(81+82_2“) , soit:
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Inc=f (T) est une droite dont la pente (%) permet d’évaluer Ae.
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